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 چکیده 

رو باتوجه به    ین.از ایستندها ن   یازن  ینبرآورده کردن ا  یجواب گو  یکي الکترون  یانسان ها دستگاه ها  یها  یاز امروزه باتوجه به ن

، توان نشت  یهناح  یرنظ  CMOS  یموجود در فناور   یها  یتمحدود پ   ي،اتصال کوتاه کانال  نانو    یساز  یاده عدم امکان  ابعاد  در 

الکترون علم  ت   یکپژوهشگران  فناور  یگزینجا  ی ها  یفناور  یافتن  یبرا  لاشدر  سمت  متر  ی ها  یبه  اند    ینانو  از    یکيرفته 

توان    یعُسر  يچون توان محاسبات  یایيال مزشام  یرفناو  ینباشد ا  يم  يکوانتم  يسلول  یاتوماتا  یفناور  یشنهادیپ   یها  یفناور

به منظور    يو اساس   یهشده است تا در ابتدا توابع پا  ي مقاله سع  یندر ا  . یباشدم  یو امکان ساخت در ابعاد نان متر  ین پا  ي معرف

  یژه ه وب  ظه وحاف  یساز  یادهپ   یها  ي مرور انواع روش  یو سپس تمرکز مقاله بر رو  ي معرف  یفاور  ین بر ا  يمدارت مبتن  يطراح

ا  يم  RAMحافظه   به  تا  کارها  ياجمال  یابيارز  یه  یبترت  ینباشد.  پ   یاز  شده  م  یشینانجام  علاقه  تا  شده   ینا  ندانحاصل 

 یبرا  یشروپ   یدید تا چالش ها و مباحث کلبتوان  یمقاله مرور  ینآشنا شده و ا  یفناور  ینا  یات بتوانند با مباحث و ادب  یفناور

 . یدحوزه فراهم نما ینعلاقمندان ا یهموار برا یرکرده و مس ا آشکارعرصه ر  ینپژوهشگران فعال در ا
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